JAKUB WALCZAK

Jakub Walczak urodzit sie 27 marca 1971 roku
w Mikotowie (wojewddztwo slaskie). W latach
1986-1990 uczeszczat do VIII Liceum Ogél-
noksztatcacego w Katowicach do klasy o pro-
filu matematyczno-fizycznym. W 1990 roku
rozpoczat studia na Wydziale Elektroniki i Tech-
nik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
ktére ukoniczyt w 1996 roku. W latach 1996 —
—-2002 byt studentem studiéw doktoranckich
w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroni-
ki Politechniki Warszawskiej. Stopien doktora
otrzymat za rozprawe doktorska Modelowanie
rozpraszania elektronéw w cienkiej warstwie
potprzewodnika tranzystora GAA SOI. W 2002
roku zostat zatrudniony w Instytucie Mikroelek-
troniki i Optoelektroniki na stanowisku adiun-
kta. Jego praca naukowo badawcza koncentru-
je sie na zagadnieniach transportu w strukturach

INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI | OPTOELEKTRONIKI

MOS/SOI z ultracienkim kanatem i dielektry-
kiem oraz modelowaniu przyrzadéw o wymia-
rach nanometrowych.

W chwilach wolnych pasjonuja go géry
i powietrze (paralotniarstwo).

Stowa kluczowe
B ruchliwosé, struktury MOS
B fechnologia SOI
| fransport nosnikdw
B zjawiska kwantowe






